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مقالت� علمی چاپ شده در مجلت�
■ Finger Gate Vacuum Channel Field Emission Transistors: Performance and Sensitivity Analysis
Mohammadjavad Sharifi
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING

http://scimet.sbu.ac.ir/MohammadJavad_Sharifi


■ Cr-Photocrosslinked Polyvinylpyrrolidone Memristor: A Flexible, Rapid Manufacturing and Disposable Polymeric 
Electronic Memory Device
Pejman Gasemi,  Mohammadjavad Sharifi,  Siamak Javanbakht Eskandar
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, Vol.52, pp. 1-8, 2023

■ Optoelectronic Memory Capacitor Based on Manipulation of Ferroelectric Properties
Pejman Gasemi,  Mohammadjavad Sharifi
ACS Applied Materials and Interfaces, Vol.13, pp. 53067-53072, 2021

■ Finger gate vacuum channel field emission transistors performance and sensitivity analysis
Fatemeh Kohani Khoshkbijari,  Mohammadjavad Sharifi
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, Vol.68, pp. 5250-5256, 2021

■ Reducing the gate current in vacuum channel field-emission transistors using a finger gate
Fatemeh Kohani Khoshkbijari,  Mohammadjavad Sharifi
Journal of Computational Electronics, Vol.19, pp. 263-270, 2020

■ Time-dependent quantum transport in the presence of elastic scattering
Abolfazl Abedi,  Mohammadjavad Sharifi
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, Vol.139, 2020

■ A complete set of logic gates with an identical single-stage structure based on periodic nature of single-electron 
devices
Mohammadjavad Sharifi,  Mehdi Ahmadiyan
Journal of Computational Electronics, Vol.20, pp. 195-208, 2020

■ A diagrammatic approach to single-electron spintronics and a new analytical model for ferromagnetic single-
electron transistors
Mehdi Ahmadiyan,  Mohammadjavad Sharifi
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, Vol.102, pp. 62-68, 2019

■ Time-dependent equivalent circuit modeling of ferromagnetic single electron transistors.
Kasra Jamshidnezhad,  Mohammadjavad Sharifi
Journal of Computational Electronics, 2019

■ Simulation, Fabrication, and Characterization of a Sensitive SU-8-Based Fabry-Perot MOEMS Accelerometer
Majid Taghavi Dehaghani,  Hamin Latifi,  Gholam-Mohammad Parsanasab,  Abolfazl Abedi,  Hamed Nikbakht,  Mohammadjavad Sharifi
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, Vol.37, pp. 1893-1902, 2019

■ Asymmetric lateral graphene/h-BCN heterojunctions: A new method for separation of carriers in graphene 
nanoribbon photodetectors
Mohammad Hossein Zarei Mahmoudabadi,  Mohammadjavad Sharifi
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, Vol.122, pp. 522-529, 2018

■ Graphene nanoribbon photodetectors based on an asymmetric potential barrier a new concept and a new 
structure
Mohammad Hossein Zarei Mahmoudabadi,  Mohammadjavad Sharifi
Journal of Computational Electronics, Vol.17, pp. 531-539, 2018

■ Novel Multi-Stage Photonic Crystal Mach-Zehnder Optical Filters
Masoud Kamran Keshtiban,  Kambiz Abedi,  Mohammadjavad Sharifi
IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, Vol.30, pp. 1874-1877, 2018

■ Novel designs for digital gates based on single electron devices to overcome the traditional limitation on speed 
and bit error rate
Mohammadjavad Sharifi,  Mehdi Ahmadiyan
MICROELECTRONICS JOURNAL, Vol.73, pp. 12-17, 2018

■ A Novel Graphene-based Optical MEMS Accelerometer relied on Intensity Modulation
Mehdi Ahmadiyan,  Kian Jafari Dinani,  Mohammadjavad Sharifi
ETRI JOURNAL, Vol.40, pp. 794-801, 2018



■ All two-input logic gates by a single-stage single electron box
Mohammadjavad Sharifi,  Mehdi Ahmadiyan
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, Vol.105, pp. 1598-1613, 2018

■ Impact of Phonon Scattering on the Negative-Differential-Resistance Behavior in Graphene Nanoribbon p-n 
Junctions
Abolfazl Abedi,  Mohammadjavad Sharifi
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, Vol.65, pp. 3033-3037, 2018

■ Quantum Monte Carlo simulation of dissipative transport using Bohmian trajectories
Abolfazl Abedi,  Mohammadjavad Sharifi
Journal of Computational Electronics, pp. 1-8, 2017

■ Computational study of a new resonant tunneling diode based on an MoS2 nano-ribbon with sulfur line vacancies
MoS 2
Elaheh Akhundi,  Mohammadjavad Sharifi
Journal of Computational Electronics, Vol.16, pp. 253-261, 2017

■ Performance Analysis of Nanoscale Single Layer Graphene Pressure Sensors
,  Abolfazl Abedi,  Mohammadjavad Sharifi
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, Vol.64, pp. 1300-1304, 2017

■ Physics-based analytical model for ferromagnetic single electron transistor
Kasra Jamshidnezhad,  Mohammadjavad Sharifi
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol.121, pp. 113905-113910, 2017

■ Defect Based Graphene Nanoribbon Photodetectors A Numerical Study
Mohammad Hossein Zarei Mahmoudabadi,  Mohammadjavad Sharifi
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol.119, 2016

■ A Multiloop and Full Amplitude Hysteresis Model for Molecular Electronics
Mohammadjavad Sharifi,  Davoud Bahrepour
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS, Vol.35, pp. 187-196, 2016

■ Negative differential resistance in new structures based on graphene nanoribbons
Mohammadjavad Sharifi,  Elaheh Akhundi,  Seyed Hossein Esmaili
Journal of Computational Electronics, Vol.15, pp. 1361-1369, 2016

■ Alternative model for injection-limited current into organic solids
,  Mohammadjavad Sharifi, , ,  Ezeddin Mohajerani
Journal of Photonics for Energy, Vol.5, 2015

■ Improving performance of armchair graphene nanoribbon field effect transistors via boron nitride doping
Arash Yazdan Panah Gohar Rizi,  majid sanaei,  Mohammadjavad Sharifi
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, Vol.85, pp. 522-529, 2015

■ Suppression of localized transmission peaks and deviation from Matthiessen s rule in disordered armchair 
graphene nano-ribbons due to acoustic phonons
Hossein Akhoondali,  Arash Yazdan Panah Gohar Rizi,  Mohammadjavad Sharifi
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES, Vol.74, pp. 168-174, 2015

■ A Quantitative Index for Injection/Transport Meckanism in Organic Light-Emitting Diodes
Mohammadjavad Sharifi,  Farzad Ahmadi Gorji
Journal of Organic Semiconductors, Vol.1, pp. 1-6, 2014

■ A General SPICE Compatible Circuit Model for Single-Electron Devices and Application to Bit-Error-Rate 
Calculations
Mohammadjavad Sharifi,  Kasra Jamshidnezhad
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS, Vol.42, pp. 769-793, 2014

■ Performance Analysis of Graphene Nanoribbon Field Effect Transistors in the Presence of Surface Roughness
,  Arash Yazdan Panah Gohar Rizi,  Mohammadjavad Sharifi
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, Vol.61, pp. 1193-1198, 2014



■ Numerical investigation of the effect of substrate surface roughness on the performance of zigzag graphene 
nanoribbon field effect transistors symmetrically doped with BN
,  Arash Yazdan Panah Gohar Rizi,  Mohammadjavad Sharifi
Beilstein Journal of Nanotechnology, Vol.5, pp. 1569-1574, 2014

■ A Novel SPICE compatible behavioral model for molecular electronics having hysteresis effects
,  Mohammadjavad Sharifi
Scientific Research and Essays, Vol.9, pp. 128-135, 2014

■ Combined Effect of Edge Roughness and Phonon Scattering on the Electronic Properties of Ultra Scaled 
Graphene Nano-Ribbons
Hossein Akhoondali,  Arash Yazdan Panah Gohar Rizi,  Mohammadjavad Sharifi
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, Vol.75, pp. 268-277, 2014

■ Optimal Spin State Transition in Singly Occupied Quantum Dots Network
Mehdi Yaghuti,  Mohammadjavad Sharifi,  Alireza Kazemi Beidokhti
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol.113, pp. 24316-24321, 2013

■ A new SPICE-compatible circuit model for a single-electron box and its application to the bit error rate and 
maximum frequency of logic gates
Mohammadjavad Sharifi,  Farzad Ahmadi Gorji
, Vol.6, pp. 71-79, 2013

■ High Speed Full Adder Based on Modified Linear Threshold Gate and Its Application to a 4-2 Compressor
,  Mohammadjavad Sharifi
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE, Vol.10, pp. 2527-2535, 2013

■ A Novel High Speed Full Adder Based On Linear Threshold Gate and Its Application to a 4-2 Compressor
,  Mohammadjavad Sharifi
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.38, pp. 3041-3050, 2013

■ A New Time Dependent Circuit Model for a Single Electron Box and Its Applications in Single Electron Based 
Logic Gates
Mohammadjavad Sharifi,  Kasra Jamshidnezhad
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.38, pp. 3145-3151, 2013

■ New Transient Modeling of an Irreversible Single Electron Box and Its Application to a Majority Gate
Mohammadjavad Sharifi,  Kasra Jamshidnezhad
JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY, Vol.62, pp. 634-641, 2013

■ quantitative characterization of carrier injection across metal-organic interfaces using bardeen theory
, , ,  Mohammadjavad Sharifi
ORGANIC ELECTRONICS, Vol.13, pp. 905-913, 2012

■ An open 1quantum system approach to single spin logic
Mehdi Yaghuti,  Mahdi Farzanehpoor,  Mohammadjavad Sharifi
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES, Vol.44, pp. 416-418, 2011

■ A Theoretical Study of the Performance of a Single-Electron Transistor Buffer
Mohammadjavad Sharifi
IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS, Vol.94, 2011

■ Introducing a technology index concept and optimum performance design procedure for single-electron-device 
based circuits
Mohammadjavad Sharifi, 
MICROELECTRONICS JOURNAL, Vol.42, pp. 942-949, 2011

■ Transient Response of Single-electron Devices and Their Time Constants
Mohammadjavad Sharifi
JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY, Vol.58, pp. 138-149, 2011



■ A Novel Approach to Digital Gate Design
Mohammadjavad Sharifi
International Journal of Recent Trends in Engineering (IJRTE, Vol.5, pp. 76-81, 2011

■ Pentacene-based Organic Field-effect Transistors Analytical Model And Simulation Methods Versus. Experiment 
Data
Mohammadjavad Sharifi,  Ameneh Bazyar Nojoukambari
International Journal of Recent Trends in Engineering (IJRTE, Vol.5, pp. 13-17, 2011

■ Powerless XOR gate based on ambipolar CNT transistors
Mohammadjavad Sharifi,  Saeed Ghasemi
ELECTRONICS LETTERS, Vol.46, 2010

■ New Three-Input XOR and XNOR Gates Based on MOBILE and Application to a Full Adder
,  Mohammadjavad Sharifi, 
International Journal of Recent Trends in Engineering (IJRTE, Vol.2, 2009

■ a new xor structure based on resonant tunneling high electron mobility transistor
Mohammadjavad Sharifi, 
VLSI DESIGN, 2009

■ A SPICE Large Signal Model for Resonant Tunneling Diode and Its Applications
Mohammadjavad Sharifi,  Yaser Mohammadi Banadaki
American Institute of Physics conference proceedings, Vol.2, pp. 890-893, 2009

■ general spice models for memristor and application to circuit simulation of memristor based synapses and 
memory cells
Mohammadjavad Sharifi,  Yaser Mohammadi Banadaki
JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, Vol.2, pp. 407-424, 2009

■ Time-dependent simulation of organic light-emitting diodes
Mohammadjavad Sharifi
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol.24, 2009

■ new rtd based general threshold gate topologies and application to three input xor logic gates
,  Mohammadjavad Sharifi, 
International Journal of Recent Trends in Engineering (IJRTE, 2009

■ current voltage characteristic of schottky barrier cntfet considering resonant transmission
Mohammadjavad Sharifi,  Majid Sanaei Poor
International Journal of Recent Trends in Engineering (IJRTE, Vol.2, 2009

■ The Effect of Quantum Interferences on Emitter Current of Resonant Tunneling Diode
Mohammadjavad Sharifi,  Keyvan Navi
WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL, Vol.3, pp. 969-973, 2008

■ Semiconductor Device Simulation By a New Method of Solving Poisson Laplace and Schrodinger Equations
Mohammadjavad Sharifi, 
International Journal of Engineering, Vol.13, pp. 89-94, 2000

■ A new method for quantum device simulation
Mohammadjavad Sharifi, 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, Vol.86, pp. 1051-1062, 1999

■ طراحی مفهومی فیلتر نوری ماخ - زندر مبتنی بر بلور فوتونی دو بعدی
مسعود کامران کشتیبان،  کامبیز عابدی،  محمدجواد شریفی

1398، 1799-1795، صفحات: 49مهندسی برق دانشگاه تبریز، نسخه

SPICE  ارائه یک مدل XOR  برای ترانزیستور تونلی تشدیدی با قابلیت تحرک الکتروت بال و کاربرد ان در یک ساختار ■ جدید
محمدجواد شریفی،  داوود بهره پور



1388، 10-1، صفحات: 3مجله فنی مهندسی - دانشگاه آزاد اسلمی مشهد، نسخه

■ ازمایشگاه نرم افزاری قطعات نیمه هادی
محمدجواد شریفی

1376، 8-2، صفحات: 1مجله باور(دانشگاه امام حسین)، نسخه

■ استخراج پارامترهای مدلهای قطعات نیمه هادی
مرتضی فتحی پور،  محمدجواد شریفی

1375، 45-39، صفحات: 1مجله باور(دانشگاه امام حسین)، نسخه

■ ارائه الگاریتم جدید در حل معادلت غیر خطی و کاربرد ان در حل معادلت دیود
محمدجواد شریفی،  اکبر ادیبی،  منصور نیکخواه بهرامی

1373، 231-224، صفحات: 7امیرکبیر(دانشگاه صنعتی امیر کبیر)، نسخه

هشها مقالت علمی ارائه شده در همای
■ 
Mohammadjavad Sharifi
31st International Conference on Electrical Engineering (ICEE 2023)

■ 
Fatemeh Ghamsari yazdel,  Mohammadjavad Sharifi
The 4th Iranian International Conference on Microelectronics

■ 
Mohammad Sharifi,  Mohammadjavad Sharifi,  Mohammad Mehran Shiraniyan
The 4th Iranian International Conference on Microelectronics

■ A photo sensor with one-direction memristive behavior based on silicon-oxide
Pejman Gasemi,  Mohammadjavad Sharifi
The 4th Iranian International Conference on Microelectronics

■ 
Mohammad Mehran Shiraniyan,  Mohammadjavad Sharifi
The 4th Iranian International Conference on Microelectronics

■ 
Mitra Ghorbani,  Mohammadjavad Sharifi
The 4th Iranian International Conference on Microelectronics

■ Investigating Electrical Characteristics of Cylindrical Nanoscale Vertical Vacuum Channel Field Emission 
Transistor with Different Cathode Materials
Mohammadjavad Sharifi,  Fatemeh Kohani Khoshkbijari
2021 International Semiconductor Conference (CAS), pp.299-302

■ A Novel Architecture for Memristor-Based Logic
Farzad Mozafari,  Mohammadjavad Sharifi,  arash ahmadi,  majid ahmadi
2021 IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS)

■ 
Mohammadjavad Sharifi,  Ahmad Rahmani Nejad
2nd International Conference on Nanotechnology & Nanoscience

■ A Nano-Scale Programmable logic gate based on single-electron devices
Mehdi Ahmadiyan,  Mohammadjavad Sharifi
The 26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2018)



■ 
Ehsan Pourmehdi,  Mohammadjavad Sharifi
The 26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2018)

■ The performance study of armchair graphene nano-ribbon field effect transistors doping by boron nitride in the 
presence of edge and substrate effects
Arash Yazdan Panah Gohar Rizi,  majid sanaeeipour,  Mohammadjavad Sharifi
Electrotech2015, pp.178-181

■ Surface Roughness Limited Performance of AGNRFETs
,  Arash Yazdan Panah Gohar Rizi,  Mohammadjavad Sharifi
International Conference On Nanostructures(ICNS), Vol.5, pp.350-352

■ The Pulse-Response of a Single-Electron Box Calculated using an Ensemble Monte-Carlo Method
Mohammadjavad Sharifi
8th Saudi Engineering Conference (SEC8)

■ A new formulation for OLEDs in the space charge limited current regime
Mohammadjavad Sharifi,  Farzad Ahmadi Gorji, 
8th Saudi Engineering Conference (SEC8), pp.1-5

■ Single electron box simulation using a new equivalent circuit model for single electron tunneling junction
,  Mohammadjavad Sharifi, 
2nd Conference on applications of Nanotechnology in science engineering and medicine (NTC2011)

■ simulation of single spin logic gates using quantum master equation formalism
Mehdi Yaghuti,  Mahdi Farzanehpoor,  Mohammadjavad Sharifi
advances in applied physics materials science congress

■ two potential model a new approach to calculating single electron devices
Mohammadjavad Sharifi
advances in applied physics materials science congress

■ A new single electron tunneling cell based on linear threshold gate
Davoud Bahrepour,  Mohammadjavad Sharifi
2010international conference on enable sinence and nano technology

■ A time dependent SPICE model for single electron Box and its application to logic gates and high temperatures
Farzad Ahmadi Gorji,  Mohammadjavad Sharifi,  Davoud Bahrepour
2010international conference on enable sinence and nano technology

■ 
Ameneh Bazyar Nojoukambari,  Mohammadjavad Sharifi
the 13the iscee conference the national sientific students organization for electerical engineering

■ 
Ameneh Bazyar Nojoukambari,  Mohammadjavad Sharifi
the 13the iscee conference the national sientific students organization for electerical engineering

■ A NEW COMPACT MODEL FOR AMBIPOLAR CNFETS
Mohammadjavad Sharifi, 
NS PROCEEDINGS OF THE 3 RD CONFERENCE ON NANOSTRUCTURES (NS 2010)

■ coupled injection /tran sport modeling of oled
Mohammadjavad Sharifi,  Farzad Ahmadi Gorji
international conference on nano science and technology (iconsat 2010)

■ digital gate design based on electron wave nano structures
Mohammadjavad Sharifi
international conference on nano science and technology (iconsat 2010)

■ 



Mohammadjavad Sharifi,  Farzad Ahmadi Gorji

■ Schottky-Barrier CNTFET and Resonant Transmission Through it
Mohammadjavad Sharifi
2nd IEEE International Conference on Adaptive Science Technology

■ New Three-Input XOR and XNOR Gates Based on Generalized Threshold Gates Using RTDs
Mohammadjavad Sharifi
2nd IEEE International Conference on Adaptive Science Technology

■ new three input xor and xnor gates based on generalized threshold gates using rtds
,  Mohammadjavad Sharifi, 
icast 2009 (2nd in ternational conference on adaptive science technology

■ A simple spice model for single-electron box and it s applications
Mohammadjavad Sharifi
WCSET 2009 ( world congress on science engineering and technology ) - proceedings of world academy of science engineering and technology

■ A memristor circuit model and a nonvolatile memory based on it
Mohammadjavad Sharifi,  Yasser Mohammadi Banadaki, 
nanothalland symposium 2008

■ A spice large signal model for resonant tunneling diode and its applications
Mohammadjavad Sharifi,  Yasser Mohammadi Banadaki
nanothalland symposium 2008

■ A Channel Estimation Technique for Hierarchical DVB-T System to Extract High-Priority Stream
Hamidreza Tanhaee Adimi,  Mohammadjavad Sharifi
Proc of ICTTA 2008, pp.1-5

■ Importance of Quantum Interference on the emitter transmission coefficient of RTD and its effect on circuit model
Mohammadjavad Sharifi,  Roozbeh Abedini Nasab
VC-NST 2007, pp.33-34

■ What is the exact meaning of Quantum Capacitance in RTDs
Mohammadjavad Sharifi,  Roozbeh Abedini Nasab
SMMO Conference, pp.16-16

■ Bardeen s tunneling approach to analyze carrier transport at metal-organic material interface
Mohammadjavad Sharifi, , 
E-MRS 2007 SPRING MEETING

■ 
Mohammadjavad Sharifi
, pp.9-14

■ Current-voltage characterization of resonant tunneling diodes using a new method
Mohammadjavad Sharifi
, pp.1-5

■ 
Mohammadjavad Sharifi, 
, pp.101-107

■ Software Lab. for semiconductor device characterization
Mohammadjavad Sharifi, 
Electronics circuits and systems 1998 IEEE, pp.317-320

■ A markov model for field effect transistors and usage of kalman filter to eliminating 1/f noise
Mohammadjavad Sharifi,  AKBAR ADIBI
17th IASTED InterNational Conference Mpdelling Identification and Control, pp.138-140



■ New formulas for finite differentiation and application to semiconductor device simulation
AKBAR ADIBI,  Mohammadjavad Sharifi
Proceeding of the IASTED international conference modelling and simulation, pp.154-158

شبیه سازی مونت کارلو برای محاسبه قطبش اسپینی و تخمین زمان اقامت الکترون در حالت های اتمی فلزات قلیایی با در نظرگیری طول عمر
■ حالت های برانگیخته

محمدجواد شریفی،  فاطمه قمصری یزدل
یازدهمین کنفرانس ملی خلء  ایران

■ شبیه سازی پمپ نوری برای ایجاد قطبش اسپینی در فلزات قلیایی
محمدجواد شریفی

ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

■ ( طراحی و ساخت یک سیستم تشدید مغناطیسی هسته در میدا نهای کوچک با سی مپی چ تقویت کننده و کلیدزنی ناگهانی(غیر آدیاباتیک
محمد صادق شریفی،  محمدجواد شریفی،  محمدمهران شیرانیان

ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

- الیه نشانی سیلیکون به کمک دستگاه  ■PECVD DC

نادیا وجدانی،  محمدجواد شریفی
دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی

■  ممریستور و طراحی مدارات دیجیتالی ممریستوری به منظور انجام محاسبات درون حافظه ای1 ممریستور - 2منطق 
فرزاد مظفری،  محمدجواد شریفی

بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

■ بررسی ساختار ناهمگون گرافن/نیتریدبور درون صفحه ای با محاسبات پایه و بررسی کرنش روی آن
محمدجواد شریفی،  مسعود عطائی

هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

■ دستگاه طیف نگاری مادون قرمز بر اساس ساختار برگ گریتینگ پریود طولنی
پژمان قاسمی،  محمدجواد شریفی،  هادی نظامدوست ثانی کشتیبان

9-1چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، صفحات:

   ,      ■Novel optical MEMS FTIR based on bragg grating structure

پژمان قاسمی،  محمدجواد شریفی،  کیان جعفری دینانی
چهارمین کنفرانس سالنه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلعات ایران

■ شبیهسازی و ساخت افزارهی میکروفلوئیدی جهت جداسازی سلولهای سرطانی از خون
محمدجواد شریفی،  فاضله کرمی جانبازمحله،  نوشین قلمزن

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

DBD■  ایه نشانی اکسید سیلیکون با استفاده از پلسمای فشار جو

محمدجواد شریفی،  حسین عظمتی
پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران



    -  ■Electron states in graphene nano disks

محمدجواد شریفی،  مهدی احمدیان،  مسعود عطائی
بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران

■ شبیه سازی مونتوکارلو کوانتومی انتقال در حضور پراکندگی الستیک با استفاده از مسیرهای بوهمی
ابوالفضل عابدی،  محمدجواد شریفی،  اسماعیل دستجردی

بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران

■ معرفی و شبیهسازی دیودهای تونل تشدیدی مبتنی بر نانونوارهای گرافنی آنتی دات
سیدحسین اسماعیلی،  محمدجواد شریفی

بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران

              A new vaccum field emission transistor with nano metric dimensions A structure for reduced threshold

 ■voltage

فاطمه کهنی خشکبیجاری،  محمدجواد شریفی
بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران

         ■NEGF analysis of current oscillation in germanium nanowire MOSFETs

افسانه کاشی زاده،  محمدجواد شریفی
بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران 2014ICEE 246-242صفحات: ،

■ طراحی یک گیت دیجیتال قابل برنامه ریزی با قابلیت برنامه ریزی بعنوان گیتهای .... بر پایه جعبه تک الکترون
محمدجواد شریفی،  محمد مرادی،  زهره بیات،  بهناز فضل الهی

بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران 2014ICEE 2586-2581صفحات: ،

            A new MEMS based capacitive differential pressure sensor with acceptable sensitivity and improved

  ■linear region

محمدجواد شریفی،  نسرین نعمتی،  ابوالفضل عابدی
بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران 2014ICEE 32-29صفحات: ،

            Combined Impact of Line Edge Roughness and Optical Phonon Scattering on Graphene Nanoribbon

 ■Transport

حسین آخوند علی،  آرش یزدان پناه،  محمدجواد شریفی
5      ( 5)th International Conference on Nanostructures ICNS 340-338، صفحات:5نسخه ،

■ تاثیر فونون های اپتیکی و زبری لبه بر مشخصات انتقالی و رسانایی نانونوارهای گرافین
حسین آخوند علی،  آرش یزدان پناه،  محمدجواد شریفی

سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

■ اثر همزمان زبری لبه و فنون های صوتی بر انتقال الکترون ها در نانو نوار های گرافین
حسین آخوند علی،  آرش یزدان پناه،  محمدجواد شریفی

سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو



شبیه سازی رفتار زمانی یک کوانتیزه کننده دیجیتال مبتنی بر جعبه تک الکترون با معرفی یک مدل مداری جدید وابسته به زمان در اسپایس
■

کسری جمشیدنژاد،  محمدجواد شریفی
اولین همایش و کارگاه ملی علوم و فناوری نانو

NOT  یک گیت ■  نرخ خطای بیتی کمتر50جدید بر پایه قطعات تک الکترون با 
محمدجواد شریفی،  محمد مرادی

179-174بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحات:

SPICE  مدل ■ ممریستور دی اکسید تیتانیوم با کنترل جریان با ولتاژ و انحراف یون غیر خطی
رضا امیرسلیمانی مازندرانی،  محمدجواد شریفی

125-120بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحات:

         ■A Comprehensive Conduction Regime in Organic Light Emitting Diodes

فرزاد احمدی گورجی،  محمدجواد شریفی
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

              /The effect of size and light polarization on oscillator strengths and intersubband transitions in GaN AlN

  ■quantum dot

محمدحسین زارعی محمودآبادی،  محمدجواد شریفی
4      ( 4)th International Conference on Nanostructures ICNS

تحلیل اثرات حرارتی و خطای ساخت در لیزرهای گسیل سطحی با کاواک عمودی خارجی بر اساس حل عددی معادله شرودینگر در چاههای
■ کوانتومی تزویجی

سعید علیایی،  محمدجواد شریفی،  محمد صادق شریفی
130-127هیجدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران و چهارمین کنفرانس مهندسی فتونیک، صفحات:

■ ارائه مدار معادل بر اساس حل معادله مستر تابع زمان در جعبه تک الکترونی
محمدجواد شریفی،  کسری جمشیدنژاد

نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

■ مدل زمانی جدید در اسپایس برای مدلسازی جعبه تک الکترونی در کاربردهای لجیکی در دماهای پایین
محمدجواد شریفی

کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

■ بررسی ترانزیستورهای اثر میدانی الی با روشهای تحلیلی و شبیه سازی و مقایسه با نتایج تجربی
آمنه بازیارنوجوکامبری،  محمدجواد شریفی

هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو

■ شبیه سازی دیودهای نوری آلی یک لیه و دو لیه با استفاده از معادله مستر
محمدجواد شریفی،  آمنه بازیارنوجوکامبری

چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

■ ارائه یک جمع کننده چند مقداری جدید مبتنی بر ترانزیستورهای تک الکترونی



داوود بهره پور،  محمدجواد شریفی
چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

SEB  گنجاندن مدل Spice  در نرم افزار ■ و شبیه سازی آن
صفورا شریفی،  محمدجواد شریفی

یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

Pspice■  مدل مداری دیود تونلی تشدیدی در

یاسر محمدی بنادکی،  محمدجواد شریفی
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

-           ■Single electron box and its application in analog and digital circuits

ساناز رمضانی،  محمدجواد شریفی
یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

■ ارائه شبیه ساز مدارات متشکل از ترانزیستورهای تک الکترونی چند مقداری در سطح گیت
محمدجواد شریفی،  داوود بهره پور

2008ICEE  شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق 10-1صفحات: ،

■ طراحی دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی
صفورا شریفی،  محمدجواد شریفی،  فرهاد فرمند

8-1دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور، صفحات:

AC  بررسی مدلهای مداری RTD  ارائه شده برای دیود تونل زنی تشدیدی و پاسخهای فرکانسی تجربی و تئوری و ارائه راهکار برای رفع
■ تغایرات

روزبه عابدینی نسب،  محمدجواد شریفی
1-1دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور، صفحات:

■ حل معادله شرودینگر بکمک روشهای عددی برای بدست اوردن تابع موج الکترون در یک چاه پتانسیل نامحدود با پتانسیل دلخواه
صفورا شریفی،  محمدجواد شریفی،  رضا بشیریان

7-1دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور، صفحات:

■ بررسی اثر بی نظمی ساختاری در ادوات نور تابنده آلی در یک مدل شبه سه بعدی
محمدجواد شریفی،  محمد رضا فتح اللهی،  حسن مهدیان

166-161پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحات:

RTD  بررسی مشخصه جریان-ولتاژ دیود تونلی تشدیدی ■ بکمک مدل نوری از پایه کامل فیزیکی
محمدجواد شریفی

148-143پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحات:

■ استفاده از رهیافت تونل زنی باردین در توصیف ترابرد حامل در سطوح مشترک فل ز
محمدجواد شریفی،  محمدرضا فتح اللهی،  حسن مهدیان

154-149پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحات:



■ طراحی شمارنده های اشباع شونده بسیار سریع با استفاده از ابزارهای تک الکترونی
کیوان ناوی،  محمدجواد شریفی،  داوود بهره پور،  مهدی یعقوبی

810-804دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران، صفحات:

■ روشی جدید برای فرمولسیون مسئله انتقال در قطعات نیمه هادی کوانتومی
محمدجواد شریفی

126-119هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحات:

■ انتقال الکترون در قطعات نیمه هادی بسیار کوتاه
اکبر ادیبی،  محمدجواد شریفی

ششمین کنفرانس بین المللی برق ایران

■ مدل مارکوف برای ترانزیستور دو قطبی و استفاده از فیلتر کالمن در حذف نویز فرکانس پایین
اکبر ادیبی،  محمدجواد شریفی،  سید کمال الدین نیکروش

51-44پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحات:

              A new method to solving open systems with time independent Shrodinger equation and application to

 ■RTD

اکبر ادیبی،  محمدجواد شریفی
43-38پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحات:

هههای دکتری ههها و رسال هنناام پایقا
■ تحلیل و طراحی افزاره های الکتریکی خلء  نانومتری

فاطمه کهنی خشکبیجاری
1400

■ روش مونت کارلو بوهمی برای شبیه سازی اثرات پراکندگی در ادوات نانو متری
ابوالفضل عابدی

1399

■ تحلیل و مدل سازی ادوات تک الکترونیک اسپینترونیک
کسری جمشیدنژاد

1397

■ تحلیل و طراحی افزاره های مجتمع نوری بلور فوتونی بر پایه تداخل سنج   ماخ زندر  برای شبکه های مخابرات نوری
مسعود کامران کشتیبان

1397

■ شبیه سازی اثر مکانیزم های پراکندگی استاتیک بر عملکرد آشکارسازهای نوری مبتنی بر گرافن
محمدحسین زارعی محمودآبادی

1397

■ شبیه سازی و تحلیل اثرات همزمان فونون ها ، نفص های لبه ای و جاهای خالی بر عملکرد ترانزیستورهای اثر میدان نانو نوار گرافین



حسین آخوند علی
1394

■ تحلیل و شبیه سازی اثرات ناصافی سطح و نقص جای خالی در افزاره های نانو نوارگرافین
مجید سنایی پور

1393

■ کنترل کوانتومی سامانه های اسپیتی در نانو ساختارها
مهدی یاقوتی

1392

هیارشد هههای کارشناس هنناام پایقا
■ لیه نشانی (اکسیداسیون) با استفاده از پلسمای فشار جت

حسین عظمتی
1399

■ ساخت یک نمایشگر کریستال مایع ساده تک رنگ
احمد رحمانی نژاد

1399

■ ساخت یک سیستم دیجیتال میکرو فلوییدیک
تریتی یزدانی اله آبادی

1399

■ ساخت دیود و ترانزیستور
هادی نظامدوست ثانی کشتیبان

1399

■ تجزیه و تحلیل پلسما و شبیه سازی سیستم های لیه نشانی به روش پلسما
فائزه طالبی سرچشمه

1398

■ طراحی ، ساخت واندازه گیری ممریستور پلیمری :
امین بخشوده

1398

DC  طراحی، شبیه سازی و ساخت کندوپاش ■ برای لیه نازک
حسین حاج محمدی

1398

MEMS■  طراحی و ساخت یک تیغه مرتعش به کمک فناوری

سجاد جعفری



1397

■ طراحی ، شبیه سازی وساخت افزاره های میکرو فلوئیدی وامکان سنجی جداسازی سلول های سرطانی از خون
فاضله کرمی جانبازمحله

1397

–شبیه سازی سلول خورشیدی اثر میدانی ساخته شده با پیوند گرافن  گالیوم آرسنا یددارای گیت گرافنی  :  ■
میلد رضائیان دولیسکان

1397

■ شبیه سازی ترانزیستورهای نانوسیمی بدون پیوند
احسان پورمهدی

1397

■ بررسی و مدلسازی نانو افزاره های اسپینترونیک مبتنی بر گرافن
مهدی احمدیان

1396

■ طراحی وشبیه سازی مدولتور تراهرتزبا استفاده از فرامواد دی الکتریک با کنترل گرافنی
بهنام خسروی

1396

■ بررسی ترانزیستورهای اثر میدانی اسپینی مبتنی بر نانونوارهای گرافن و اثر کرنش وناهمواری لبه بر عملکرد این ترانزیستورها
دلیر پشاآبادی

1396

■ ساخت وبررسی حسگر مقاومتی گاز بر پایه ی ساختار مرکب از اکسید گرافن احیا شده و اکسید روی
مهدیه محقق منتظری

1396

■ بررسی رفتار زمانی گیت های تک اسپین وخطای آنها در سیستم های ساده و کلرک دار
محبوبه فلح

1396

■ شبیه سازی و مدلسازی گیت های منطقی مولکولی
ّایاض فرض اللهی ف

1396

■ مدل سازی و شبیه سازی حافظه های مبتنی بر تغییر فاز مواد
مصطفی ندری

1395

■ بررسی وشبیه سازی خواص جذبی گرافین دو لیه در بازه فرکانسی مایکروویو
مجید میرزامحمدی



1395

■ بررسی خواص الکترونیکی نانو دیسکهای گرافنی با استفاده از روش تئوری تابع چگالی
محمدرضا فیاض موحد

1395

■ تحلیل و بررسی ممریستور اسپینی با جریان عمودی
آرش مودت

1395

■ بررسی و شبیه سازی ترانزیستورهای اثر میدانی سرعت بال ، توان پایین با کانال خلء 
حسین کبیری

1394

■ ارائه یک روش مونتوکارلو چندبعدی برای محاسبه نرخ خطا در مدارهای تک الکترون
زهره بیات

1394

■ طراحی مدارات منطقی چندطبقه مبتنی بر جعبه  تک الکترون
بهناز فضل الهی

1394

■ شبیه سازی عددی دیود تونل تشدیدی با استفاده از روش های مختلف ترابرد کوانتومی
سیدحسین اسماعیلی

1394

Mos■ 2 مدل سازی دیودهای تونلی تشدیدی بر پایه ی نانو نوارهای گرافینی و

الهه آخوندی
1394

■ تحلیل و طراحی ممریستورهای پلیمری
فرزاد غفوری

1394

■ بهینه سازی سنتز گیت های کوانتومی بر اساس هزینه کوانتومی
محمدرضا حسن پوررودبنه

1393

■ طراحی و شبیه سازی فیلترهای فرکانس رادیویی تنظیم پذیر در تکنولوژی ممز
کامران کاظمی چهارده

1393

■ طراحی و محاسبه مشخصات گیت های منطقی بر اساس اسپین الکترون
رضا خوشی



1393

■ شبیه سازی و اندازه گیری حالت الکترون در یک نقطه کوانتومی به کم ک ترانزیستور تک الکترونی
مصطفی باشی

1393

- شبیه سازی ممریستور دی اکسید تایتانیوم در سطح قطعه و استخراج روابط  ■I V

رضا امیرسلیمانی مازندرانی
1392

شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی نانوسیم به کمک روش فضای مد و بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری بر مشخصه های الکتریکی این افزاره
■

افسانه کاشی زاده
1392

■ آنالیز و شبیه سازی پاسخ گذاری ترانزیستور اثر میدانی نانوتیوب کربن
ابوالفضل عابدی

1392

■ شبیه سازی سنسور فشار تفاضلی خازنی ساخته شده در تکنولوژی ممز و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد سنسور
نسرین نعمتی

1392

■ محاسبه و طراحی گیت های منطقی بر مبنای قطعات تک الکترون و بهینه سازی نرخ خطای بیتی آنها
محمد مرادی

1391

■ شبیه سازی سطوح انرژی و ضریب جذب نور در اشکار سازهای مادون قرمز نقطه کوانتومی و محاسبه چگالی طیفی جذب به کمک
محمدحسین زارعی محمودآبادی

1390

■ بررسی و شبیه سازی رفتار زمانی قطعات تک الکترونی
کسری جمشیدنژاد

1390

) بررسی و ارائه پیشنهادات جدید برای حل تحلیلی و مدلسازی قطعات نانومتری نوردهنده آلی ) OIED ■ تک لیه و چند لیه
فرزاد احمدی گورجی

1389

■ تحلیل و شبیه سازی ترانزیستورهای اثر میدانی آلی نانومتری
آمنه بازیارنوجوکامبری

1389




